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Sposob pomiaru temperatury ‘
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Przedmiotem wynalazku jest spos6b pomiaru
temperatury, w ktérym jest wykorzystany tran-
zystor stanowigcy czujnik reagujacy na tempera-
ture. ’

Znany jest spos6b pomiaru temperatury przy
uzyciu tranzystora jako czujnika reagujgcego na
temperature, w ktorym wykorzystuje sie zalezno$§é
od temperatury potencjalu wewnetrznego zigcza
" baza — emiter.

Rozwigzania stuzgce do pomiaru tym sposobem
zawsze zawieraja oporniki polaryzujace baze czuj-
nika tranzystorowego. Warto$ci opornosci przynaj-
mniej jednego z tych opornikéw sa stosunkowo
niewielkie rzedu kilkuset omow.

Celem wynalazku jest opracowanie sposobu po-
miaru temperatury, w ktérym uzyskuje sie wigk-
szg czulo§¢ czujnika reagujacego na temperature
oraz uzyskuje sie wiekszg niezawodno$é i mniej-
szy koszt zwigzany ze stosowaniem mniejszej ilosci
elementéw. Aby ten cel osiggngé opracowany zo-
stal spos6b pomiaru temperatury wediug wyna-
lazku, w ktérym uzyto tranzystora jako czujnika
reagujgcego na temperature, ktorego baza nie jest
zasilana i w ktérym wykorzystuje sie zaleznosé
od temperatury pradu generacyjnego zlgcza Kko-
lektor — baza dzieki temu, ze miedzy baze a emi-
ter wlacza sie duzg oporno$§é rzedu pojedynczych
megaoméw, w zwigzku z czym prad generacyjny
zlacza kolektor — baza wplywa na prad w obwo-
dzie wkolekto'r — emiter, ktory mierzy sie znanymi
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sposobami miernikiem wyskalowanym bezpo$re-
dnio w jednostkach temperatury.

Przedmiot wynalazku jest blizej objasniony na .

podstawie rysunku przedstawiajgcego schemat
ukladu elektrycznego do stosowania sposobu we-
diug wynalazku.

Tranzystor T zawiera w obwodzie baza — emiter
opornik Ry o duzej wartoci oporno$ci rzedu poje-
dynczych megaoméw. Dzieki temu prad genera-
cyjny zlacza kolektor — baza wywoluje na tym
oporniku spadek napiecia, ktéry steruje pradem
baza — emiter, a wiec réwniez prgdem kolek-
tor — emiter. Prad kolektora tranzystora T prze-
ptywajac przez opornik Ry wywoluje na nim od-
powiedni spadek napiecia.

Dia poczatku zakresu pomiarowego temperatury
dobiera si¢ tak wartoSci oporno$ci opornikéw Rg
i Ry, aby w punkcie polgczenia tych opornikéw ze
soba potencjatl byl réwny potencjalowi ‘na kolek-
torze tranzystora T. Woéwczas przez miernik M
nie ptynie prad. Przy wzro§cie mierzonej tempera-
tury na skutek wzrostu pradu generacyjnego zla-
cza kolektor — baza roénie prad kolektora i ro$nie
potencjat kolektora. Réznica potencjaléw wywota
przeplyw pradu Im przez miernik M oraz pradu
przez potencjometr P;. Koniec zakresu pomiaro-
wego temperatury mozna ustali¢é za pomoca po-
tencjometru Py. Charakter ustalania si¢ wskazéw-
ki miernika M jest dobierany przez wybé6r odpo-
wiedniej warto$§ci oporno$ci opornika R m*
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Opracowany spos6b pomiaru temperatury moze
znalezé szerokie zastosowanie, Moze byé uzyty do
stykowego pomiaru temperatury ciat statych, do
pomiaru temperatury gazéw (powietrza) w szafach
klimatycznych, urzadzeniach klimatycznych i chio-
dniczych oraz do pomiaru temperatury plynéw.

Sposéb pomiaru wedlug wynalazku jest szcze-
golnie przydatny wszedzie tam, gdzie ze wzgledow
technicznych nie mozna stosowaé¢ pomiaru kon-
wencjonalnego. W zaleznoSci od rodzaju stosowa-
nego jako czujnik tranzystora mozna mierzyé tem-
peratury w zakresie od —10°C do +150°C. W za-
leznoSci od potrzeby mozna tworzyé dowolne pod-
zakresy pomiarowe w Wwyzej podanym zakresie
temperatury.

Czas pomiaru temperatury mierzonej tym spo-
sobem zalezy od termicznej stalej czasowej uzy-
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tego jako czujnika tranzystora, a typowe warto$ci
tego czasu miesacza sie¢ w granicach od dziesigtek
czeSci sekundy do kilkudziesigciu sekund.

Zastrzezenie patentowe

Spos6b pomiaru temperatury przy uzyciu tran-
zystora jako czujnika reagujacego na temperature,
ktérego baza nie jest zasilana, znamienny tym,
ze wykorzystuje sie zalezno§é od temperatury pra-
du generacyjnego zlacza kolektor — baza dzieki
temu, Ze miedzy baze, a emiter wlgcza sie duzag
oporno§¢ rzedu pojedynczych megaoméw, w zwigz-
ku z czym prad generacyjny wplywa na prad
W obwodzie kolektor — emiter, ktéry mierzy sie
znanymi sposobami miernikiem wyskalowanym
bezposrednio w jednostkach temperatury.

RZ

Rm

I

Im

[

P1 R4

Krak 1 z. 22/70 230

" )’ vh,,' ke X4



	PL60020B1
	BIBLIOGRAPHY
	CLAIMS
	DRAWINGS
	DESCRIPTION


